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VDD

Ids1 Ids2

• 低電源電圧クロック
– 高速化、低消費電力化の要求
– ジッタ特性劣化

• リング型発振器は低電圧化により、ジッタ特性、消費電力の面で不利

通信用のみならずクロック発生においてもLC型発振器
が重要となる

従来回路 提案回路

Vdd [V] 0.35 0.3 0.2

PDC [mW] 1.46 0.159 0.114

f 0 [GHz] 1.4 4.5 4.5

Phase noise
[dBc/Hz]

-129
@1MHz

-109 
@1MHz

-104 
@1MHz

FoM [dBc/Hz] 190 190 187for Class-C operation for start-up


